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Circuito Digital Integrado
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Numeración de los Pines
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Tecnologías de Circuitos Integrados

Escalas de Integración

SSI < 12 puertas
MSI < 100 puertas
LSI < 1000 puertas
VLSI > 1000 puertas
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FAMILIAS LÓGICAS

BIPOLAR MOST

CMOS

HCMOS

TTL

BICMOS

ECL NMOS
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Disipación de Potencia
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Retardo de propagación
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Carga y Fan-out
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Carga TTL
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Conmutación del BJT
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Funcionamiento de un inversor TTL
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Puerta NAND TTL
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Puerta NOR TTL
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Otras Subfamilias

El “producto retardo de propagación por
potencia consumida”: Es un factor de
mérito para cada tecnología
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Puertas en colector abierto
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Puertas con salida triestado
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Circuito inversor Triestado
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El MOSFET
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Inversor CMOS
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Puerta NAND-CMOS
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Puerta NOR-CMOS
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Característica de transferencia
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Niveles lógicos en función de la
alimentación
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Características de entrada salida
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Puerta triestado
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Interfaz TTL- CMOS
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Interfaz CMOS-TTL
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Puerta SCHMITT

Característica de transferencia
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Tiempos de subida/bajada

Tiempos de subida/bajada
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Puertas de transmisión

II-40


